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I. Grundlage des Berichts 

1. Hinsichtlich der Bestandteile der intemationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht 0 und sind ihm nicht beigefQgt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regein 70. 16 und 70.17)): 

Beschreibung, Seiten 

1-9 in der ursprunglich eingereichten Fassung 
An sprue he, Nr. 

1 " 4 eingegangen am 01 .03.2005 mit Schreiben vom 01 .03.2005 
Zeichnungen, Blatter 

1£-3/3 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache in der 
die Internationale Anmeldung eingereicht worden 1st, zur Verf ugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. * 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn: ^ 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der intemationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der intemationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fQr die Zwecke der intemationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der intemationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
Internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der intemationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der intemationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der intemationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, da3 die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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5. □ Dieser Bencht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen GrQnden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprQnalich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufQgen.) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1- Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-4 

Nein: Anspruche 
Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 1-4 

Nein: Anspruche 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1-4 


Nein: Anspruche: 


2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erf inderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1 :US-A-5 508 234 (DUSABLON SR MICHAEL S ET AL) 1 6. April 1 996 (1 996-04-1 6) 
D2.US-B1 -6 335 261 (NATZLE WESLEY ET AL) 1 . Januar 2002 (2002-01 -01 ) 
D3:US-A-4 533 430 (BOWER ROBERT W) 6. August 1985 (1985-08-06) 
D4:US 2002/1 71 1 1 8 A1 (FALTERMEIER JOHNATHAN E ET AL) 21 . November 2002 (2002- 

Das Dokument D3 wird als nachstliegender Stand der Technik gegeniiber dem Gegenstand 
des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf 
dieses Dokument): 

D3 zeigt in den Abbildungen 4A bis 4D die Notwendigkeit, daB sich der Graben im 
Querschnitt flaschenfdrmig ausbildet, wahrend er entsteht (Spalte 8, Zeilen 12 und 13) was 
Bezugszeichen 35 verdeutlicht. Damit diese Flaschenform auch erhalten wird, wird zuvor das 
coating 32 in Figur 4A aufgelegt. Damit soli erreicht werden, daB bei nahezu vertikalen 
Sertenwanden (Spalte 8 , Zeile 28) der sich bildende Hohlraum moglichst weit nach unten 
veriagert wird (Spalte 8, Zeilen 30 und 31). 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher von dem D3 dadurch daB an 
kemer Stelle in D3 beschrieben ist, daB aus einem breiteren Grabenbereich heraus in 
Langsnchtung gesehen eine hermetische Abdichtung erfolgt. Der Graben hat nach 
Abbildungen 4A bis 4D in Langsrichtung immer dieselbe Breite, nur in Tiefenrichtung bildet 
sich die Flaschenform nach Abb. 4B aus, die zu tiefliegenden Hohlraumen 36 fuhrt. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT). 

Der Fachmann hatte keinen AnlaB, aus den hier aufzeigten Schriften eine Losung 
vorzuschlagen, die mit nahezu senkrechten Seitenwanden in den Graben arbeitet und 
parasitar verbliebene Hohlraume duldet, sie also nicht vermeidet und dennoch erreicht daB 
diese parasitaren Hohlraume hermetisch drcht abgeschlossen sind. Dieses AbschlieBen wird 
m emer ganz besonderen Weise in der Erfindung realisiert, die auch nicht annahernd im 
Stand der Technik vorgeschlagen wird, so daB der Anspruch 1 auf einer erfinderischen Tatig- 
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keit im Sinne von Artikel 33(3) PCT beruht. 

Die Anspruche 2-4 sind vom Anspruch 1 abhangig und erfullen damit ebenfalls die 
Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit. 
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Anspruche: 


1. Verfahren zum hermetisch dichten VerschlieBen von dielektrisch isolierenden, 
sich in LSngsrichtung erstreckenden Trenngraben (trenches), die eine Breite und 

5 eine Tiefe aufweisen, durch ein FQIIen mittels eines Abscheideverfahrens, 

wobei die TrenngrSben (1 ,2) auf mehreren kurzen Abschnitten (2, 3) 
geringfOgig verbreitert werden; 
ein Niederdruck-Abscheideverfahren eingesetzt wird; 
wobei die sich beim FQIIen im Bereich der normal breiten Graben durch ein 
io SchlieBen der oberen Grabenbereiche mit einem Fullmaterial (9) bildenden 

Hohlraumkanale (5) in Langsrichtung der Graben 

durch Niederdruck-Materialabscheidung aus den verbreiterten 
Grabenabschnitten (2,3) 

in Grabenlangsrichtung hermetisch dicht verschlossen werden. 

is 

2. Verfahren nach Anspruch 1 , wobei die mehreren verbreiterten Grabenstellen (2,3) 
in der Nahe der Verbindungsflachen der beiden Halbleiterscheiben beim Bonden 
der beiden Scheiben dichter angebracht werden als entlang der anderen Teile der 
Isolationsgraben. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 , wobei die mehreren verbreiterten Grabenstellen (2,3) 
in regelma&igen Abstanden angebracht werden. 

4. Verfullte Grabenstruktur als Anordnung, hergestellt oder herstellbar nach 
25 einem der vorgenannten VerfahrensansprOche 1 bis 3. 
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